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Technologické centrum AV CR

si Vas dovoluje pozvat na

Informacni den programu Future and Emerging Technologies

Datum: patek 30. listopadu 2018, 10.00-14.00
Misto konani: Technologické centrum AV CR, Ve Struhach 27, Praha 6

Program Future and Emerging Technologies vstupuje do obdobi, v némz bude dochazet k c¢etnym zménam, které jiz
souviseji s blizicim se zavérem RP Horizon 2020 a pfipravami navazujiciho RP Horizon Europe. Cilem informacniho dne
bude mj.

Informovat o programech FET Open a FET Proactive

Pfedstavit novinky v pfipravé dalSich velkych iniciativ FET Flagship pro blizkou i vzdalené;jsi budoucnost
Informovat o Flagshipu Quantum Technologies a vyzvach QuantERA

Diskutovat o zlepSovani kvality projektovych navrhd a komentovat zkusenosti Uspésnych zadatell

Pfedbézny program
9:30—-10:00 Registrace
10:00 — 10:05 Zahdjeni

10:05 - 10:35 Program FET Open v programu Horizont 2020
Petr Pracna, Technologické centrum AV CR, narodni kontakt pro FET/NMBP

10:35 - 11:05 State of play of FET Flagships and future prospects
Jean-Francois Buggenhout, Head of Unit FET Flagships, DG CNECT, EC

11:05 - 11:25 Flagship Quantum Technologies z perspektivy CR
Miloslav Dusek, Pfirodovédecka fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

11:25-11:50 Prestavka na kavu

11:50-12:05 QuantERA —vyzvy roku 2017 a 2019
Monika Kocmanova, Odbor vyzkumu a vyvoje MSMT

12:05 - 12:20 Perspektiva programu FET Open v ramci Enhanced EIC Pilot
Michaela Vlkovd, Technologické centrum AV CR, narodni kontakt pro SMEI

12:20 - 12:40 Jak napsat konkurenceschopny projektovy ndavrh — pohled hodnotitele
(tbc)

12:40 — 13:00 Zkusenosti uspésného Zadatele a Fesitele projektu FET Open
Tomas Sikola, CEITEC VUT Brno

13:00 — 14:00 Obéd, diskuse, networking

Ucast na seminéfi je bezplatna, zajemce 74dame o registraci na adrese http://geform.tc.cz/FETinfoden2018.
Registrace Ucastniky je oteviena do 26. listopadu resp. do vycerpani kapacity sélu. Seminar je financovan z projektu
LTI 18020 (CZERA 3), podporeného MSMT v programu EUPRO II.



